o 6C 116  GC 116 TET
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Ppp—— Nicht fir Neuentwickiung Nicht fiir Neuentwicklung
Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 fir Vor- und Treiber- Statische Kennwerte Min. Typ Max.
stufen in NF-Verstéarkern. Koliektor-Basis-Reststrom -leeo 9 uA 18 A
-Ucs = 15V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lcer 25 uA 250 A
-Ucer = 20V
Rae = 1k&
Emitter-Basis-Reststrom -leac 12 uA 50 uA
-Uee = 10V 5
[=2]
~ ) £
s Dynamische Kennwerte £
Ry % 5
g ] g Ubergangsfrequenz fr 500 kHz § °
~Uce =6V g &
E Y -]C = 2 mA :f}‘:‘ g
10 25 o
KurzschluBstromverstérkung hz21e 28 56 b
-Uee = 6V 45 90 c
.08
Masse co g e — 2 mA 71 140 d
] ' Rinia =< 0,38 grd/mW f = 1 kHz 112 224 e
W?rmewtdefstand Rew = 0,05 grd/mW
Warmewiderstand RauschmaB F 6dB 20 dB
-Uce =6V
Grenzwerte; giiltig fur den Betriebstemperaturbereich gc i gbsoT?A
! - = 20V 9 =
Kollektor-Basis-Spannung _SCBO — 20V f = 1 kHz
Kollektor-Emitter-Spannung CER AN = 1 kHz
Ree = 1 k&2 _
Emitter-Basis-Spannung '[UEB° '____ EtymA Vierpolparameter hite 0,34 k@2 1,3 k2 b
Kollektorstrom " c — 50mA h11e 0,54 kQ 21 k2 ¢
Basisstrom le ~ soe -Uce =6V hite 0,85k2 33k2 d
Sperrschichttemperatur #i - 25 °C bis - 65°C -l = 2 mA hite 1,35 k2 53 k2 e
Betriebstemperaturbereich - f = 1 kHz hize 20-10-4
hoge 200 uS
Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstdrkungsgruppe b Transistor GC 116 b
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